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Zustandstabelle eines NAND-Gliedes
E1 E2 X
0 0 1 Ef
_El g ETM-5C
0 1 1 _E2] OX_ gezeichnet: DF8IW
1 0 1 Stand: 15.02.2010
1 1 0 Eine "0" an E1 undloder E2 bewirkt eine "1" am Ausgang X.




